Как сделать DIL09 из DIL08

1. Взяли из библиотеки корпус DIL08, установили его в рабочую область.
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Дополнительные соображения: шаг ножек у элемента – дюймовый, рабочую область перед установкой элемента имеет смысл поставить в режиме «дюймы». Поскольку у нас сейчас свободна вся рабочая область – ставим элемент в точку «0,0» (синий маркер на картинке).

2. Выбрали его в рабочей области и разложили его на отдельные элементы (декомпозировали).
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Пояснение: только-только декомпозировали. Еще не снято выделение с элемента. Снимаем выделение нажимая ЛКМ в любом свободном месте рабочей области.

3. Добавляем 9-ю площадку.

3.d. Выбираем площадку нужного типа (круглую, квадратную, SMD) нужного размера.
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В примере – круглая (Circle), наружный диаметр 100th, внутренний – 40th.
3.b. Если подходящей площадки нет, ее можно создать.
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Про создание – отдельно, потом, если понадобится

3.с. ЛКМ – на строчке C-100-45 (см. предыдущий рисунок), затем ЛКМ на любом месте в рабочей области. На курсоре появляется силуэт площадки, которую можно перетаскивать и «отцепить» от курсора в нужном месте, нажав ЛКМ.
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Примечание: Отмена вставки (выход из режима установки площадки без установки площадки) – ПКМ.

3.d. Поставили курсор на нужное место, отцепили площадку. 
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Примечание: Если площадка не совсем на месте – перетаскиваем ее туда, куда надо.

4. Делаем новую площадку выводом микросхемы.
4.a. Открываем свойства площадки для редактирования. На площадке ПКМ, затем ЛКМ. Или ПКМ + выбор пункта меню «Правка свойств»:
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4.b. В открывшемся окне указываем идентификатор вывода. 

Примечание: В данном примере – это вывод микросхемы за номером 9. Но идентификатор вывода - это не обязательно цифра; можно указывать букву. И не обязательна сквозная нумерация выводов, можно было бы обозначить его и «99». Главное, чтобы на схеме элемента в ISIS был вывод с соответствующим обозначением.

4.c. Сейчас площадка отображается лиловым цветом (сочетание красного и синего цветов; красный она получает от размещения в слое Top, синий – от размещения в слое Bottom. Если говорить более строго, то сама площадка отнесена к слою All – она будет соединена со слоем Top, слоем Bottom и с любыми другими слоями проводников, которые пройдут через ее область). Но площадку, находящуюся в этом месте невозможно корректно распаять в слое Top, так как мешает корпус микросхемы. Перенесем ее, для примера, «только в Bottom»:
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Результат:
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5. Редактируем скрипт

5.a. Переводим курсор на область скрипта, область обводится пунктиром. 
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5.b. Открываем свойства скрипта для редактирования. Аналогично редактированию свойств площадки:  ПКМ+ЛКМ (или ПКМ + выбор пункта меню «Правка свойств»). Открывается окно:
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Примечание: зачем Labcenter задвоил строку «NAME=DIL08» - не знаю; спрашивал – мне не ответили. И что такое DIP300.VML – тоже не знаю. Поэтому при редактировании эту строку следовало бы убрать. Но мы ее убирать не будем, так как это «300», похоже, относится к чему-то, не имеющему отношения к количеству ног. См. предпоследнюю строку скрипта: «NAME=DIP08_300». Похоже, что это «300», скорее, имеет отношение к габаритам корпуса, а их мы не меняем. 

 Вообще же редактирование сведется к тому, что во всех подходящих местах мы поменяем «8» на «9».
В конечном итоге:
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Красным отмечены места, где сделаны изсправления.
6. Создаем корпус в библиотеке

6.a. Выделяем все компоненты, включая скрипт:

[image: image13.png]NAME=DILD9
NAME=DILDS
TYPE=MODEL
¥=

NAME=DIP03_300
FILE=DIP300:3ML





6.b. Выбираем пункт 
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Или используем в верхней панели инструментов кнопку с аналогичной пиктограммой

6.с. Обязательно проверяем и, при необходимости редактируем атрибуты, указанные стрелками A и B
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A = наименование корпуса в библиотеке

B = наименование библиотеки, в которую будет помещен создаваемый корпус.

Прочие реквизиты уже заполнены (они взяты из скрипта, который мы не меняли). Если компонент создается «с нуля», то очень желательно все эти атрибуты заполнить соответственно создаваемому компоненту.
6.d. Можно заглянуть на закладку «3D Vizualization» и оставить там все как есть:
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А можно отредактировать скрипт и получить более вразумительную 3D-модель:

[image: image17.png]2lxi

Indring iy Sl 30 Vi |

Dapaverpe e < Coepeas o (\Crema > Orpasa < Bpau
[TYPE-EXTRUDED
MAXHEIGHT -6

IFILE=DIP300 ML

Cropasa

Orvera





Нажали «ОК». В селекторе корпусов появился новый корпус: «DIL09»
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8. Проверка
Удаляем более не нужные компоненты. Они сейчас выделены, поэтому достаточно нажать кнопку «Del».

Вставляем сделанный нами корпус DIL09 в рабочую область.

Если корпус чем-то не устраивает, дважды жмем кнопку «Отмена» в панели инструментов:
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Новый корпус из рабочей области уберется, а компоненты, из которых мы его изготовили, вернутся.

Продолжаем редактировать компоненты до полного удовлетворения. После редактирования создаем корпус с тем же именем – первый, ошибочный вариант корпуса будет заменен на новый.

Итак, мы сделали корпус с наименованием DIL09 и он теперь лежит в библиотеке USERPKG. Теперь его можно использовать.

Запускаем ISIS.

Для примера выбираем 8-ми ногую микросхему 555NE.
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Вставляем ее в рабочую область:
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Декомпозируем:
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Копируем вывод 6 на подходящее место:
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Примечание: ПКМ на выводе «6», затем кнопка «Копировать блок» в панели инструментов. Перемещаем изображение копии вывода на нужное место. Устанавливаем в этом месте вывод ЛКМ (можно сделать несколько копий). Завершение работы в режиме копирования блока – ПКМ.
Результат копирования:
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Редактируем реквизиты добавленного вывода (ПКМ + выбор пункта меню «Правка свойств», или ПКМ+ЛКМ): 
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Открывается окно:
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Задаем имя пина (для примера = EP (ExamplePin), имя должно быть уникальным для всего набора выводов микросхемы. Присваиваем номер (естественно, 9, раз такой номер мы дали дополнительной площзадке в ARES).

«Рисовать тело» - отображать вывод на схеме. Как правило не рисуются на схеме выводы не подсоединенные внутри микросхемы и выводы питания.

«Рисовать имя» - отображать рядом с выводом буквы обозначения (в данном случае «EP»);

«Рисовать номер» - отображать номер вывода на схеме (в данном случае 9).

«Повернуть имя», «Повернуть номер» - если вывод должен быть расположен вертикально.

Тип вывода желательно указать (причем корректно), но делать это не всегда обязательно.

Итак, «EP», «9»:
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Жмем кнопку «ОК»:
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Редактируем скрипт (так же, как в ARES, см.п. 5.b):
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Открывается окно:
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Создаем мы совершенно неведомого Чебурашку, не имеющего ни модели, ни параметров функционирования этой модели. Поэтому то, что выделено красным маркером должно быть удалено, а то, что выделено зеленым – следует отредактировать. Например так:
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После того, как нажали кнопку «ОК»:
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Создаем устройство.
Аналогично тому, как это было сделано при создании корпуса в ARES, выделяем все компоненты, включая скрипт:
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«Библиотека»-> «Создать устройство» или кнопка тулбара с соответствующей пиктограммой:
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Редактируем при необходимости имя устройства:
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Жмем кнопку «Next». Поскольку мы указали корпус в скрипте, нам сразу назначили и показали созданный нами корпус:
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Но детали можно назначить несколько разных корпусов. Допустим, кто-то из производителей выпустил такую микросхему в корпусе SIL-9. Жмем на кнопку «Добавить/Правка»:
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Кнопка «Добавить»; выбираем корпус CONN-SIL9 из библиотеки ARES:
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Получается:
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Если надо еще корпусов – опять жмем «Добавить» и т.д.
Если хватит – жмем кнопку «Добавит корпус(а)». Получилось:
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Жмем кнопку «Далее»:
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Это страничка для более продвинутых пользователей. Ничего здесь не делаем, жмем кнопку «Далее»:
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Здесь можно назначить справки и файлы описаний для создаваемого нами устройства.  Ничего здесь не делаем, жмем кнопку «Далее»:
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Вот это – очень важная страница! Здесь следует заполнить, причем корректно, все поля (не обязательны разве что «Изготовитель устройства» до «Примечание»). Заметьте, что если в какой-либо категории чего-то не хватает, то можно создать свою категорию. Заполняем например так:
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Обязательно надо корректно указать библиотеку, в которую следует поместить новое устройство (обведено кранной рамкой).

Жмем кнопку «OK». В селекторе устройства появилось ED999:
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Так же, как в ARES, выполняем проверку:

Удаляем выделенные компоненты, вставляем в рабочую область устройство типа ED999.
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Если нас что-то не устраивает, дважды откатываем изменения – деталь удаляется, компоненты возвращаются. Продолжаем редактировать, а после редактирования создаем устройство с тем же именем. А если все устраивает – значит работа по добавлению устройства с соответствующими футпринтами выполнена.

Пользуемся результатами своего труда:

Добавляем еще одну деталь – 555NE, чтобы далеко не ходить. Соединяем (для примера) выводы деталей (не забывая про наш новый вывод номер 9, это же для нашего эксперимента самое интересное!) и получаем схему примитивного устройства:
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Сохраняем куда-нибудь проект (например, с именем ED999):
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Жмем кнопку «ARES» в панели инструментов:
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Запускается ARES. Описания деталей и их соединений в него переданы.
Выбираем режим рисования 2D:
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Переходим в слой печатной платы:
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Рисуем прямоугольник – контуры печатной платы.. Надо сделать плату достаточно большой для того, чтобы на ней поместились (с запасом) наши детали (в том числе и чудо-микросхема в корпусе CONN-SIL9). Звпускаем функцию авторазмещения компонентов (предлагаемые по умолчанию параметры авторазмещения пока не рассматриваем и не изменяем):
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Жмем «OK». Получается примерно вот что:
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Уменьшаем плату до вразумительных размеров, запускаем автотрассировку (предлагаемые по умолчанию параметры автотрассировки пока не рассматриваем и не изменяем):
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Жмем кнопку «ОК». Получилось:
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Теперь удалим откатим автотрассировку и авторасстановку. Должен остаться пустой контур печатной платы. Сохраняем макет в ARES, завершаем работу ARES. Возвращаемся в ISIS.
В свойствах компонента U1 (ПКМ+ЛКМ) изменяем корпус устройства (PCB Package)
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на CONN-SIL9. Жмем кнопку «OK».
И еще добавим на схему два элемента:

Терминал питания (POWER) – 
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дав ему (в свойствах элемента, после установки на рабочую область) имя VCC:
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И терминал «земли» (GROUND)
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дав ему (в свойствах элемента, после установки на рабочую область) имя GND. Скопируем/переместим/соединим с соответствующими выводами микросхем. Получилось:
[image: image62.png]e

ton

vee

™

a

®

5





Жмем кнопку «ARES» в панели инструментов, запускаем ARES.
Авторазмещение, авторассировка и получаем:
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